BA00481C/13/F1/19.19 Products Solutions Services
71455509

2019-08-31

Voimassa
laiteohjelmistoversiosta:
1.02.01

Kéyttoopas
Memocheck Sim CYPO3D

Analyysin mittauspisteiden testitydkalu

Endress+Hauser £Z.]

People for Process Automation



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Memocheck Sim CYPO3D

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

EU-Konformitatserklarung Endress+Hauser EI'

People for Process Automation

EC_00388_02.16

+Hauser Cond GmbH+Co. KG c €

C End
Dieselstrafie 24, 70839 Gerlingen, Germany
erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit
Product Sensor-Simulator / sensor simulator / simulateur de capteurs
Memocheck Sim CYPO3D-BB
Zusammen mit Messkabel / together with measuring cable / ensemble avec cable de mesure
CYK10-a**b  a=G,E b=1,2
CYK20-BAab a=B1,B2 b=C1,C2
Regulations den folgenden Européischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :
EMC 2014/30/EU (L96/79)
ATEX  2014/34/EU (L96/309)
RoHS 2011/65/EU (L174/88)
Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :
EN 61326-1 (2013) EN 60079-0  (2009) EN 50581 (2012)
EN61326-2-3  (2013) EN 60079-11 (2007)
Certification EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 12 ATEXE 008 X

EC-Type Examination Certificate No.

Numéro de I'attestation d’examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par DEKRA EXAM GmbH (0158)
Qualitatssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance DEKRA EXAM GmbH (0158)
qualité

Gerlingen, 22.07.2017
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

A /R A7 {.vf“lﬂ-g%

i.V.Jé d, artin Miller i. V. Sven-Matthias Scheibe
Technalog Technology Certifications and Approvals

Endress + Hauser



Memocheck Sim CYPO3D Siséllysluettelo

Sisdllysluettelo

1 Tietoja tasta asiakirjasta ....... 4 11 Korjaustydt......coovvnnninnntn 46

1.1 Varoitukset ......cceeviiiiiiiiennnnns 4 111 Varaosat coeeeeeeeereeeeennnnnnnnns 46

1.2 Kaytettdvat symbolit ......oovvvvvine. 4 112 Palautus ....ovvvvnniiinieinnnnnnns 46
11.3 Havittdminen ............ooiiivenn. 46

2 Olennaiset

turvallisuusohjeet .............. 5 12 Llsatamkkegt ................. 47

2.1  Henkilokuntaa koskevat vaatimukset .... 5 12.1 I\{l-(-emosensidatajohto """""""" 47

2.2 KAYttStarkotUS « oo ounnveeeeennnnnnns. 5 12.2 Sailytyslaatikko ....ovvvveiiiiiinn, 47

2.3 Tyopaikan turvallisuus .....oovvveene. 5 . .

2.4 Kayttoturvallisuus ...oovvviiiiiiat 6 13 Teknisettiedot................ 48

2.5 Tuoteturvallisuus ......oovvevennnnnn. 6 13.1 Ymparistd «oveeeeeiiiiiiiiinnnennn. 48
13.2 Mekaaninenrakenne .........coouu.. 49

3  Laitekuvaus..................... 9

3.1  Mittausjirjestelms . ...oouveeennnnn.. 9  Aakkosellinen hakemisto .......... 51

3.2 Simulaatioarvot ..........ccoeiiin.. 10

4  Tulotarkastus ja tuotteen

tunnistaminen ................. 11
4.1 Tulotarkastus ..........ooviuunnnn.. 11
4.2 Tuotteen tunnistetiedot .............. 11
4.3  Todistukset ja hyvéksynnéat ........... 12
5  Sihkokytkentd ................ 13
5.1 Kytkentd rdjahdysvaarallisissa tiloissa .. 13
5.2 Simulaattorin kytkeminen ............ 13
6  Kayttovaihtoehdot ............ 14
6.1  Yleiskatsaus ......oeviiniiin, 14
6.2  Kayttovalikon rakenne ja toiminta ..... 16
7  Kayttéonotto.................. 18
7.1  Mittauslaitteen kytkeminen péélle ..... 18
7.2 Kéayttokielen asetus .......ovvvunnnns 18
7.3 Pika-asetukset .........oiiiiiiiin 18
8  KAYHD ..ovverneineenennannnn. 20
8.1 Mittauslaitteen konfigurointi ......... 20
8.2  Laajennetut toiminnot ............... 24
9 Diagnostiikka .................. 45
10 Huolto......cooovvvivnninnennn. 45
10.1 Puhdistus ........cooiiiiiiiiiiit, 45
10.2 Paristonvaihto ................oo0 45
10.3 Kalibrointi ja mittaus .........ououunn. 45
Endress + Hauser



Tietoja tasté asiakirjasta

Memocheck Sim CYPO3D

1

1.1 Varoitukset

Tietoja tastd asiakirjasta

Tietojen rakenne

Tarkoitus

A VAARA

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sité ei
véltetd.

A VAROITUS

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jattdminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.

A Huomio

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jdttdminen voi aiheuttaa lievié tai keskivaikeita
vammoja.

HUOMAUTUS

Syy/tilanne

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Toimenpide

Tama symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.

1.2 Kéaytettavat symbolit
Symboli Tarkoitus
a Lisatietoa ja vinkkejé
[} Sallittu tai suositeltu toimenpide
Kielletty tai ei-suositeltu toimenpide
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
E] Sivuviite
Kuvaviite
- Toimintavaiheen tulos
4 Endress + Hauser



Memocheck Sim CYPO3D Olennaiset turvallisuusohjeet

2 Olennaiset turvallisuusohjeet

2.1 Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

= Mittauslaitteiden asennuksen, kdyttd6noton ja huollon saa tehdé vain erikoiskoulutuksen
saanut tekninen henkilokunta.
= Tekniselld henkil6kunnalla pitd4 olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtévien
suorittamiseen.
= S&hkoliitdnnén saa tehdé vain sahkéteknikko.
= Teknisen henkilokunnan taytyy lukea ja ymmartda ndmaé kéayttdohjeet ja noudattaa niiden
sisaltdmia ohjeita.
= Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkil6kunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyo6t, joita ei ole kuvattu toimitetuissa kdyttoohjeissa, tulee teettéda vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.

2.2 Kayttotarkoitus

Memocheck Sim CYPO3D on mittauspisteiden analyysin testityokalu. Se mahdollistaa
kayttdjan mééritettavissé olevien arvojen ja kaikkien Memosens-tekniikkaa sisaltavien
antureiden virheiden simuloinnin.

Sen pédasiallisia kéyttokohteita ovat:

= Kemikaalit ja prosessitekniikka

= Elintarvike-, ladketeollisuus ja biotekniikka
= Kayttéveden ja jateveden kasittely

= Rijadhdysvaaralliset tilat

Laitteen kdyttdminen muihin kuin kuvatun mukaisiin kayttétarkoituksiin aiheuttaa vaaraa
ihmisille ja koko mittausjérjestelmalle ja on siksi kiellettya.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat vaarésta tai kayttotarkoituksen vastaisesta
kéytosté.

2.3 Tyopaikan turvallisuus

Kayttdjéd on vastuussa seuraavien turvallisuusméérédysten noudattamisesta:
= Asennusohjeet

= Pajkalliset standardit ja mééardykset

= Réjahdyssuojausta koskevat méédréykset

Sdhkémagneettinen yhteensopivuus

= Tuotteen sdhkémagneettinen yhteensopivuus on testattu teollisuuslaitteisiin sovellettavien
kansainvélisten standardien mukaan.

= [Imoitettu sdhkémagneettinen yhteensopivuus koskee vain tuotetta, joka on kytketty
néiden kayttéohjeiden mukaan.
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Olennaiset turvallisuusohjeet Memocheck Sim CYPO3D

2.4 Kéayttoturvallisuus

Ennen kuin otat kdytt66n koko mittauspisteen:

1. Varmista, ettéd kaikki kytkenné&t on tehty oikein.

2. Varmista, ettd sdhkdjohdot ja letkuliittimet ovat ehjia.
3. Al4 kayta viallisia tuotteita ja esté niiden tahaton kaytts.
4

Merkitse rikkindiset tuotteet viallisiksi.

Kéyton aikana:

» Jos vikaa ei voi korjata:
Tuote taytyy poistaa kéytosta ja suojata tahattomalta kéaytolta.

2.5 Tuoteturvallisuus

2.5.1 Tekniikan nykyisté tasoa vastaava teknologia

T&ma4 tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta kéyttoturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia sddnnéstoja ja kansainvélisid standardeja.

2.5.2 Réjahdysvaarallisten tilojen sdhkoélaitteiden turvallisuusohjeet

Induktiivisen Memosens-anturin kaapelikytkentéjérjestelma, johon kuuluu:
= Memocheck Sim (Memosens-tekniikka) CYPO3D
= Mittausjohto CYK10

Memosens on hyvéksytty kéytettadvéksi rdjdhdysvaarallisissa ymparistdissd tapahtuvissa
mittauksissa seuraavien mukaisesti:

s [ECEx suunnitelman hyvaksyntd, [ECEx BVS 12.0007

s ATEX suunnitelman hyvaksyntd BVS 12 ATEX E 008 muutoksin

ﬂ EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nédiden kéyttéohjeiden olennainen osa.

Memocheck Sim CYPO3D saa virtaa kolmesta alkaliparistosta, joiden nimellisjénnite on
yhteenséa 4,5 V.
» Kaytd ainoastaan seuraavia paristotyyppeja!

Tyyppi
Valmistaja Energizer
Tyyppi EN91
Nimi LR6 (IEC)
Uparisto, nimellinen 1,5V
Kemiallinen koostumus Sinkki/mangaanidioksidi (Zn / MnO2)

» Ala avaa Memocheck Sim CYPO3D:t4 rajahdysvaarallisissa tiloissa.
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Memocheck Sim CYPO3D Olennaiset turvallisuusohjeet

» Ennen Memocheck Sim CYPO3D:n kaytt6dnottoa varmista, ettd paristokotelo on suljettu
ruuvilla.

» Suurin sallittu kaapelin pituus on 100 m (330 ft).

» Huomioi sdhkélaitteiden asentamista rdjahdysvaarallisiin tiloihin koskevat vaatimukset
(EN/IEC 60079-14).

» Laitteen johtava suojapinnoitus on osa erityisté turvallisuussuunnitelmaa. Varmista, ettd
suojapinnoitus ei ole vaurioitunut >4 cm?,

Memosens-teknologialla varustettujen digitaalisten antureiden ja simulaattoreiden
réjéhdysvaarallisille alueille tarkoitetut versiot on merkitty kytkentdpadn punaoranssilla
renkaalla.

IECEx

Hyvéaksytyn digitaalisen Memocheck Sim CYPO3D -anturisimulaattorin kytkeminen IECEx-

sertifioituun, luonnostaan vaarattomaan Liquiline M CM42 (IECEx TUR 11.0007X) -

lahettimen l&htdpiiriin tai vaihtoehtoisesti IECEx-sertifioituun, luonnostaan vaarattomaan

Memosens-anturin 1ahtéon:

Kayté ainoastaan IECEx-sertifioituja mittauskaapeleita:

= CYK10-G*** (IECEx BVS 11.0052X)

= tai Memosens-mittauskaapelia, jossa on IECEx-sertifiointi ja joka on identtinen
rakenteeltaan, laitetekniikaltaan ja toiminnaltaan.

» Sahkoliitdntd taytyy tehdé kytkentdkaavion mukaan.

» Lahettimen Memosens-tulon téytyy tukea seuraavia maksimiarvoja. Etenk&én
ominaissisdinduktanssi ja hyvéksytyn, luonnostaan vaarattoman anturin 1ahdén
kapasitanssi eivét saa ylittda seuraavia arvoja:

1. Entiteettiparametri D 2. Entiteettiparametri b
Up=51V Up=5,04V
Ip=130 mA Ip=80mA
Py =166 mW (lineaarinen lahtokayra) Py =112 mW (puolisuunnikas lahtokayra)
Ci=15pF Ci=14.1 pF
L, =95pH L;=237.2 pH
1) Réjahdysvaarallisia tiloja koskevat sahkoliitdntdparametrit
ATEX

Hyvéksytyn digitaalisen Memocheck Sim CYPO3D -anturisimulaattorin kytkeminen ATEX-

sertifioituun, luonnostaan vaarattomaan Liquiline M CM42 -ldhettimen 1ahtopiiriin tai

vaihtoehtoisesti [ECEx-sertifioituun, luonnostaan vaarattomaan Memosens-anturin lahtoon:

Kéayta ainoastaan ATEX-sertifioituja mittauskaapeleita:

» CYK10-G*** (BVS 04 ATEX E 121 X sis. muutokset)

= tai Memosens-mittauskaapelia, jossa on ATEX-sertifiointi ja joka on identtinen
rakenteeltaan, laitetekniikaltaan ja toiminnaltaan.

» Sahkoliitdnta taytyy tehda kytkentdkaavion mukaan.
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Olennaiset turvallisuusohjeet Memocheck Sim CYPO3D

» Lahettimen Memosens-tulon téytyy tukea seuraavia maksimiarvoja. Etenkdén
ominaissisdinduktanssi ja hyvéksytyn, luonnostaan vaarattoman anturin 1ahdén
kapasitanssi eivét saa ylittdd seuraavia arvoja:

1. Entiteettiparametri by 2. Entiteettiparametri by

Up=51V Up=5,04V

Ip=130 mA Ip =80 mA

Py =166 mW (lineaarinen lahtokayra) Py =112 mW (puolisuunnikas lahtokayra)

Ci=15F Ci=14.1F

L;=95uH L;=237.2 pH

1) Réjahdysvaarallisia tiloja koskevat sdhkoliitdntdparametrit
Lampétilaluokat

Simulaattori Ympéristélampatila-alue T, Lampdatilaluokka
Memocheck Sim CYPO3D-**+** -20...450 °C (-4...122 °F) T4

Jos ylla ilmoitettuja ympériston ldmpétiloja el ylitetd, tietylle lampdtilaluokalle ei ilmene
simulaattorissa virheellisid lampétiloja.
CSA

» Huomioi asiakirjat ja noudata ldhetinté koskevia piirustuksia.

2.5.3 IT-turvallisuus

Takuu on voimassa vain siiné tapauksessa, etté laitteen asennus ja kéyttd tapahtuu
kayttéohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Laite on varustettu turvallisuusmekanismeilla,
jotka suojaavat laitteen asetusten tahattomilta muutoksilta.

[T-turvallisuustoimet yhdessa kayttéjien turvallisuusstandardien kanssa, joiden tarkoituksena
on antaa liséturvaa laitteelle ja tiedonsiirrolle, on kdyttéjien itse pantava toimeen.
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Memocheck Sim CYPO3D Laitekuvaus

3 Laitekuvaus

3.1 Mittausjarjestelma

Anturin simulaatio téydellisessé mittausjarjestelméassa koostuu seuraavista:

= Memocheck Sim CYPO3D

= L3hetin, jossa on Memosens-tekniikkaa, esimerkiksi Liquiline M CM42 tai Liquiline
CM44x

= Memosens-datajohto CYK10

A0025995

®

1 Mittausjdrjestelmd, jossa on Memocheck Sim CYPO3D

Ldhetin Liquiline CM44x
Memosens-datajohto CYK10
Memocheck Sim CYPO3D

W N =
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Laitekuvaus Memocheck Sim CYPO3D

3.2 Simulaatioarvot

Memocheck Sim CYP0O3D:114 voit simuloida seuraavia tietoja:
= Simulaatioarvot

= Pajarvot

= Jalostamattomat arvot

= Lampdotila
= Parametri

= pH-lasi (pH glass)

= pH-lasi, SIL-anturipH glass SIL)

= pH ISFET (pH Isfet)

= ORP (ORP)

= pH + ORP yhdistetty anturi (pH + ORP)

= Johtavuus, johtava (Cond c)

= Johtavuus, johtava, 4-napainen (Cond c 4-pol)

= Johtavuus, induktiivinenCond i)

= Happi, amperometrinen (Oxygen (amp.))

= Happi, optinen, Memosens (Oxygen (opt.Memo.))

= Happi, optinen, kiinte& kaapeli (Oxy. (opt.fixed))

= Kloori (Chlorine (CCS142D))

= Vapaa kloori (Free chlorine)

= Klooridioksidi (Chlorine dioxide)

= Kloori yhteensé (Total chlorine)

= SameusTurbidity)

= Nitraatti (Nitrate)

= SAC (SAC)
= Pidsimulaatioarvot voidaan valita anturin madritysarvojen kontekstin edellyttdmallé tavalla
= Toistuva kuvaaja, jossa jokin liséys
= Virhe, esimerkiksi lasin rikkoutuminen, hélytys, varoitus
= Kalibrointiarvot

Voit vapaasti méaéritella kaikki arvot vastaamaan prosessiasi. Ylla listatut tiedot néytetédén
lahettimissa.
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Memocheck Sim CYPO3D Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4.1 Tulotarkastus

1. Varmista, ettd pakkaus on ehja.

- Ilmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvista vaurioista.
Sailyté vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.

2. Varmista, ettd siséltd on ehja.

~ Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisaltéon liittyvistd vaurioista.
Sailyté vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.

3. Tarkasta, ettd toimitus sisdltdé kaikki tilatut osat ja ettei mitdan osia puutu.
Y Vertaa toimitusasiakirjoja tekemaasi tilaukseen.

4. Pakkaa tuote sdilytysté ja kuljetusta varten niin, ettd se suojattu iskuilta ja kosteudelta.

~ Alkuperdinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, ettd sallittuja ympéristéolosuhteita noudatetaan.

Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteys myyjaéan tai paikalliseen edustajaan.

4.2 Tuotteen tunnistetiedot

42.1 Laitekilpi

Laitekilpi sisdltda seuraavat laitetiedot:
= Valmistajan tunnistustiedot

= Tilauskoodi

= Laajennettu tilauskoodi

= Sarjanumero

= Ympdrist6- ja prosessiolosuhteet

= Tulo- ja laht6arvot

= Turvallisuustiedot ja varoitukset

» Vertaa laitekilven tietoja tekeméasi tilaukseen.

4.2.2 Tuotesivu
www.endress.com/cyp03d

4.2.3 Tilauskoodin tulkinta
Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero loytyvét seuraavista kohdista:
= Laitekilvestd
= Toimitusasiakirjoista
Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene osoitteeseen www.endress.com.
2. Tee haku sivustolta (suurennuslasi).

3. Syotd oikea sarjanumero.

Endress + Hauser 11
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Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen Memocheck Sim CYPO3D

4. Haku.
~ Tuotteen rakenne néytetddn ponnahdusikkunassa.

5. Napsauta tuotteen kuvaa ponnahdusikkunassa.

Y Uusi ikkuna (Device Viewer) avautuu. Kaikki laitteeseesi liittyvéat tiedot 1oytyvét
tastd ikkunasta seka tuotteen asiakirjoista.

4.2.4 Valmistajan osoite

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Toimitussisalto

Memocheck Sim CYPO3D

= Memocheck Sim CYPO3D

= Kayttoohjeet

= ] laatusertifikaatti tilauksen mukaan

= Kaapeli tilauksen mukaan (lisdvaruste)

s Sailytyslaatikko CYPO3D:lle ja kaapelille (lisavaruste)
= Kalibrointisertifikaatti (lisavaruste)

4.3 Todistukset ja hyvaksynnét

4.3.1 C€-merkki

Tamaé tuote vastaa eurooppalaisten harmonisoitujen standardien vaatimuksia. Siten se tayttaa
EU-direktiivien lakiméaaraykset. Valmistaja vahvistaa tuotteen ldpaisseen vaadittavat testit
kiinnittdmalla sithen C€-merkin.

4.3.2 Ex-hyvéaksynnét

Memocheck Sim CYP03D

= ATEXII 2G Exia IIC T4 Gb

= JECEx Ex ia IIC T4 Gb

= CSAISNICLI, Div. 1&2, ryhmé A-D

12 Endress + Hauser



Memocheck Sim CYPO3D Sahkokytkenta

5 Sédhkokytkenta

5.1 Kytkenta rdjahdysvaarallisissa tiloissa
o
u g
= ]
ﬁ ;
only with ATEX-
Approval
—
& 2
= o
N
@ o
= not permitted =
S N
A0026198-FI
2 Kayttd rdjihdysvaarallisissa tiloissa
5.2 Simulaattorin kytkeminen
Anturinsdhkokytkentd lahettimeen on tehty mittauskaapelilla CYK10.
GY GND
YE ComB == Q >
GN Com A GIRY
WH -
BN +

A0024019

3 Mittauskaapeli CYK10
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Kéyttévaihtoehdot

Memocheck Sim CYPO3D

6 Kayttovaihtoehdot

6.1 Yleiskatsaus

6.1.1  Naytts

1 Valikon polku ja/tai laitteen nimitys
1\M / 212 Pariston tila
. - 3 Simuloitu parametri
emocheck Sim LK 4 Nayttopainikkeiden mddrittdminen, esimerkiksi
pH Glas f

H value: \ 5 valikko

6‘/p value: 10.80 pH 3|6 Nayttopainikkeiden mddrittdaminen, esimerkiksi & ja
Temperature: ; s
28.00 °C Sim. pddarvo

5— ~—4

A0026099-FI

4 Naytto (esimerkiksi simulaatiotila)

6.1.2 Painikkeiden toiminnot

E

ENTER-painike

= Kytkee laitteen padlle (paina vdhintédén 3 sekuntia)

= Hakee valikon simulaatiotilassa

= Tallentaa (vahvistaa) syotetyt tiedot

= Valitsee valikkovaihtoehdon

= Kytkee laitteen pois pdaltd (paina vahintdén 3 sekuntia)

() tai MIINUS-painike tai PLUS-painike
Asetustilassa MIINUS- ja PLUS-painikkeilla on seuraavat toiminnot:
= Parametrien ja numeeristen arvojen konfigurointi
= Valikon lapi navigointi
Simulaatiotilassa MIINUS- ja PLUS-painikkeilla on seuraavat
toiminnot:
"Kéy lapi" simuloinnin padarvot niin, ettd delta-arvon maaré muuttaa
arvoja

ja Poistuminen

Paina MIINUS- ja PLUS-painiketta samanaikaisesti
= Lyhyt painallus: yksi taso yléspéin valikossa.
= P&jvalikon pidempi painallus: siirtyminen suoraan simulaatiotilaan.

14
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Memocheck Sim CYPO3D Kayttévaihtoehdot

Hja Nollaus

Paina MIINUS- ja ENTER-painiketta samanaikaisesti pidempéaan
Tallennetut asetukset jaévat péalle.

ja Tehdasasetukset

Paina PLUS- ja ENTER-painiketta samanaikaisesti pidempéaén
= Tédma palauttaa laitteen tehdasasetukset.
= Kaikki tallennetut asetukset poistetaan.

Endress + Hauser 15



Kéyttévaihtoehdot

Memocheck Sim CYPO3D

6.2

Kéayttovalikon rakenne ja toiminta

6.2.1 Valikkorakenne

If)an uage
i
spay [llumination
Setup Contrast
Simulation
Parameter
Memosens
pH glass
—— pHglass SIL
— pH Isfet
—— pH+ ORP
—— ORP
—— Condc
I Cond c 4-pol
—— Oxygen (amp.)
—— Oxygen (opt.Memo.)
—— Chlorine (CCS142D)
— Free chlorine
—— Chlorine dioxide
Total chlorine
Fixed cable
Cond i
— Oxy. (opt.fixed)
Turbidity
— Nitrate
Sim. main value SaC
Test values
Save setup
Load setup
Advanced
Date
—— Time
Advanc. function Switch off auto.
Calibration value
——— Error simulation
——— Ramp (continuous)
—— Ramp (gradual)
L Sensor state
Sensor operation
Ogeratmg time *
- arge
Cap operation
Operating time *
No. of cap cal
) ) Zero point *
Diagnostics Slope *
Diagnostic list
Order code
— Serial number
— Software
—— Hardware
11§eset )
Switch off actory settings

*

16

vain Free chlorine, Chlorine dioxide, Total chlorine
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6.22  Kayttd

Esimerkiksi arvojen muuttaminen valikossa: kuvaajan aloitusarvon méaéarittdminen
Maksimi- ja minimiarvot ndytetdan editorissa. Voit méarittéé arvoja vain néissé rajoissa.
1. Ka&ytd nuolindppéimia valitaksesi numeroarvon, jonka haluat muuttaa.

2. Paina [E] muuttaaksesi arvoa.
~ Numero vilkkuu

..[Startin...

-flo.0 °c

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

3. Paina [ tai ) nostaaksesi tai laskeaksesi arvoa.

4. Vahvista sy6tto painamalla (€.
-~ 'Escape’-toiminto ([ ja (&) painettuna samanaikaisesti) on pois kéytosta téssa
virheellisten sy6ttojen valttamiseksi.

-[10.00°C

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

5. Valitse tarkastusmerkki (nuolindppéin) ja paina [E.
L= Madritetty arvo hyvaksytééan.

..[Startin...

-10.00°C

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

Endress + Hauser 17



Kayttéonotto Memocheck Sim CYPO3D

7 Kayttoonotto

7.1 Mittauslaitteen kytkeminen péaalle

Laitteen kytkeminen péaélle

» Paina ja pidé painettuna (€] vahintdén 3 sekuntia.
Y T&ama lataa viimeksi tallennetun asetuksen.

Laitteen kytkeminen pois paalta

» Paina ja pida painettuna [E] vahintdén 3 sekuntia.

7.2 Kéayttokielen asetus

Kielen konfigurointi

Kaytettavissa olevat kielet (tehdasasetukset lihavoitu)
= Saksa

= Englanti

= Ranska

= Espanja

= Jtalia

1. Paina painiketta Menu .

2. Language Valitse (kéayta E)).
3. Valitse kieli, esim.English.
4

Vahvista valinta, vastaa kehotteeseen, joka ilmestyy seuraavaksi, mukana on (.
L~ Tasté eteenpéin sinut ohjataan valikon 18pi valitsemallasi kielella.

Kun painat #ja Epéaaset takaisin paavalikkoon.

7.3 Pika-asetukset

Parametrin valitseminen ja testiarvojen maarittiminen

1. Kohta Setup/Simulation valitse haluamasi parametri, esim. ORP (kédytettavissa olevat
parametrit > B 10).

L~ Vahvista sy6ttd painamalla [E].
Kohta Setup/Simulation/Test values , sy6ta testiarvot (- 21).

Paina samanaikaisesti () jal=].
L Olet simulaatiotilassa.
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Memocheck Sim CYPO3D Kayttéonotto

Voit nyt simuloida valitun parametrin valituilla asetuksilla.

Kun kytket Memocheck Sim CYPO3D Memosens-lahettimeen, Memosens-kuvake —_ ¥
ilmestyy simulaattorin tilariville. Se tarkoittaa, ettd simulaattori on tietoyhteydessé
ldhettimeen. Lahettimen néytdssa ndytetty simulaattorin kuvake tarkoittaa, ettd ldhetin
on simulaatiotilassa (- Lahettimen kayttoohjeet).

Endress + Hauser 19



Kayttd Memocheck Sim CYPO3D

8  Kayttd

8.1 Mittauslaitteen konfigurointi

8.1.1 Nayton asetukset
Mahdolliset asetukset

s [llumination

= Contrast

Polku: Menu/Display

» Muuta nayton valaistus tai kontrastiasetus painikkeilla (] tai (.
= Vahvista sy6tt6 painamalla (E].

8.1.2 Yleisasetukset

Polku: Menu/Setup/Advanced
Toiminto Konfigurointivaihtoehdot Info
(tehdasasetukset
lihavoituna)
Date
Year 09...99 » Aseta meneilldédn oleva paivdmaara.
10
Month 01..12
03
Day 01..31
28
Time
Hour 00...23 » Aseta meneillddn oleva kellonaika.
06
Minute 00...59
30
Second 00...59
21
Switch off auto. 5...100 min » Madritd automaattinen sammutus.

20 min = Jos simulaattori on liitetty lahettimeen,
tédma toiminto ei ole kaytdssa. Tassé
tapauksiessa simulaattori ei sammu
automaattisesti.
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8.13

Parametrien valinta

Asetuksissa voit maarittda mitkd parametrit simuloidaan.

1.

3.

8.1.4

Polku: Menu/Setup/Simulation/Parameter.
- Nyt asetettuna olevat parametrit ndytetddn naytossa.

Valitse uusi parametri: Parameter/Memosens tai Fixed cable. Valitse haluttu
parametri.

Y Jos parametri on muuttunut, seuraava kehote ilmestyy:

)y

Settings will be
lost. Do you

want to save?

ESC = peruuta

X = suora parametrin muutos, nykyisen parametrin viimeiset asetukset menetetédan
v =tallenna asetus, seuraava kehote, jossa pyydetd&dn méérittdmaan, mihin asetus
tallennetaan. Valitse vapaa paikka, jotta jo tallennettujen asetusten péélle ei
kirjoiteta.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Kohta Menu/Setup/Save setup , voit tallentaa kyseisen parametrin nimen alle enintéd&n
10 asetusta. Jos haluat kayttéa tallennettua asetusta, valitse se valikosta "Asetus/lataa
asetus".

Simul., pddarvon ja testiarvojen konfigurointi

Asetus siséltad valitun parametrin, simulaation padarvon ja testiarvot.

Voit muuttaa simulaation pddarvon simulaatiotilassa kayttajan maarittdmalla delta-arvolla.
Delta-arvo liséys, jolla voit muuttaa simulaatioarvoa painamalla () ja (.

Testiarvot ovat testiasetuksen muita mitattuja arvoja (mukaan lukien mitatut raaka-arvot).
Testiarvot on asetettu kiintedksi arvoksi, jota ei voi muuttaa simulaatiotilassa.

1.

Menu/Setup/Simulation/Parameter/Memosens tai .../Fixed cable: Valitse parametri,
esim. pH glass.

Menu/Setup/Simulation/Sim. main value: Valittu simuloitava mitattu arvo, esim. pH
value.

L= Kehote kysyy sinulta, haluatko muuttaa delta-arvoa (v') vai et (X).

Valitse v'.
= Nykyinen delta-arvo on nyt nédytdssd, esim. 00,10 pH.

Muuta nykyinen arvo, esim. arvoon 00,50 pH.

Hyvéksy arvo (kdyta [ valitaksesi v/ arvon liséksi ja sitten [E]).
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6. Menu/Setup/Simulation/Test values: aseta muut mitatut arvot, jotka naytetdan
naytossa ( Temperatureainoastaan) tai lahettimessé kiintedna arvona.

7. Muuta arvo halutuksi arvoksi, esim. 25,00 °C.
L~ Testiarvo jaa tdssa asetetuksi arvoksi eika sitd voi muuttaa simulaatiotilassa.

8. Kun painat pidempéén [ ja () p&éset suoraan simulaatiotilaan.

Sim. main value tulee ndytt66n ensimmaisen simulaatiotilan arvona. Voit painaa ) tai (&
muuttaaksesi asetettua delta-arvoa. Limpotila naytetdén toisena arvona. () ja [ painaminen
ei vaikuta tdhén arvoon. Muut testiarvot, jotka eivat ndy Memocheck-néytdssé, voidaan lukea
vain lahettimesta tai ldhettd4 1dhettimen 14hdoista.

Parametri Chlorine

Jotta varmistetaan, ettd simulaattori ja ldhetin nayttavat saman klooripitoisuuden,
laskentatarkoituksiin kdytettdvan pH-arvon tulee olla sama kuin ldhettimen ja
simulaattorin.

ﬂ Parametri Oxygen (amp.) tai Oxygen (opt.Memo.)
Jotta varmistetaan, ettd simulaattori ja l&hetin néyttdvét saman happipitoisuuden,
seuraavien laskentatarkoituksiin kéytettévien arvojen tulee olla samat lahettimelle ja
simulaattorille: Salinity ja Process pressure/Altitude.
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Memocheck Sim CYPO3D Kayttd
Simul. pddarvot Memosens (tehdasasetukset lihavoituna)
pH glass PH glass SIL pH Isfet pH + ORP
= pHvalue = pHvalue = pHvalue = pHvalue
= Temperature = Temperature = Temperature = ORP potential
= Raw value = Raw value = Raw value = rHvalue
= Raw value temp. = Raw value temp. = Raw value temp. = Temperature
= SCS resistance = SCS resistance
ORP Cond ¢ Cond c 4-pol Oxygen (amp.)
= ORP potential = Conductivity = Conductivity = Conc. liquid
= ORP [%] = Temperature = Temperature = Current
= Temperature = Resistance = Resistance = Saturation
= Raw value = Raw value temp. = Raw value temp. = Partial pressure
= Raw value temp. = Phase = Conc. gas.
= Temperature
= Salinity
= Process pressure
= Altitude
= Raw value current
= Raw value temp.
Oxygen (opt.Memo.) Chlorine (CCS142D) Free chlorine Chlorine dioxide
= Partial pressure = Chlor. concentr. = Chlor. concentr. = Chlor. concentr.
= Saturation s Current s Current s Current
= Conc. liquid = Temperature = Temperature = Temperature
= Conc. gas. = pHvalue = pHvalue = Raw value current
= Temperature = Raw value current = Raw value current = Raw value temp.
= Salinity = Raw value temp. = Raw value temp.
= Process pressure
= Altitude
= Raw value temp.
Total chlorine
= Chlor. concentr.
= Current
= Temperature
= Raw value current
= Raw value temp.
Simul. pddarvot Fixed cable (tehdasasetukset lihavoituna)
Cond i Oxy. (opt.fixed) Turbidity Nitrate SAC
= Conductivity = Partial pressure = Temperature = Content NO3 = TOC
= Temperature Saturation = TUvalue [FNU] | = Content NO3-N = CSB
= Resistance Conc. liquid = TU value [g/]] = Temperature = Temperature
= Raw value temp. Temperature = Rawvalue temp. | ® Rawvaluetemp. | = SACvalue
Salinity = Raw value temp.
Raw value temp.
Slope

Endress + Hauser
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8.2 Laajennetut toiminnot

Advanc. function valikossa voit syottda seuraavat arvot. Nama arvot viittaavat aina viimeisiin
parametreihin, jotka on valittu kohdasta Simulation .

= Calibration value

= Error simulation

= Ramp (continuous)

= Ramp (gradual)

8.2.1 Calibration value
Simuloidun anturin kalibrointiarvo on arvo, johon anturin saété viittaa.

Jos muutat kalibrointiarvoa, Memocheck Sim CYPO3D:n ja lahettimen valilld on lyhyt
tietoyhteyskatkos, jotta ldhetin voi hyvéaksyé kalibrointiasetukset.

Epédedullisen konfiguroinnin seurauksena mitatut arvot voivat olla méaéaritetyn
mittausalueen ulkopuolella. T&ma4 voi aiheuttaa ldhettimen vikatiloja. Lisatietoja
kalibroinnista l&hettimesi k&yttdohjeissa.

8.2.2 Error simulation
Saat listan mahdollisista virheista, jotka voit yhdist&é toisiinsa.

NAMURin mukaiset virheluokat (F, M, C, S) késitelladdn seuraavasti:
= Virheet, joiden luokitus on lahettimessé "F", ilmoitetaan vilkkuvalla néytolla.
s Virheet muissa luokissa naytetdan lahettimen diagnoosilistalla.

8.2.3 Kuvaajat

Ramp (continuous): Sind maaritat kdynnistys- ja pysdytysventtiilin arvon seka kuvaajan
keston (Starting value, Stop value, Duration).

Ramp (gradual): Kokonaisajan sijasta méaéritat lisdysten lukumaarén ja keston (Number of
steps, Time per step).

Ramp (continuous) Ramp (gradual)
Kuvaaja nousee jatkuvasti ilman hyppéyksid. = Kuvaaja on asteittainen.
Arvo Arvi
Maks. .
Maks. -
Min. Min. L L1
t t

A0017397-F1 A0017398-FI

= Kuvaaja toistaa itseddn automaattisesti, kunnes pysdytat sen.

= Kuvaaja on yksinkertainen lineaarinen toiminto y = mx + n. Lineaarinen elementti 'n" vastaa
yleensd nollapistettd. Tekija "m" kertoo linjan jyrkkyyden.

= Saat kuvaajan jyrkkyydesta negatiivisen, jos asetat aloitusarvon suuremmaksi kuin

pyséaytysarvon.
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y y
N
.

" 291 . ik

_ ey =i

m=32x1
yl y2
n
x1 X2 X x1 X2

5 Lineaarinen toiminto

n  Nollapiste
m  Herkkyys
y1 Aloitusarvo
y2  Pysdytysarvo
x  Aika

x2-x1 = kesto

8.2.4

A0017356

6 Negatiivinen jyrkkyys

n  Nollapiste
m  Herkkyys
yl Aloitusarvo
y2  Pysdytysarvo
x  Aika

x2-x1 = kesto

Laajennetut toiminnot: pH glass ja pH glass SIL

A0017359

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Calibration value

Temp. offset -10,0...10,0 °C
0,0 °C
pH comp. isoth. 0,0...12,0 pH
7,0 pH
mV comp. isoth. -300,0...300,0 mV
0,0 mV
Slope 0,01...65,0 mV/pH
59,16 mV/pH
Zero point 0,0...12,0 pH
7,0 pH

Endress + Hauser
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Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation Glass SCS failure 1. Valitse virhe ().

Temp. sens. defect t~  Lahetin néyttaa virheen.
Glass SCS warning
2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois (E).

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

pH value -2,0..16,0 pH |-2,0..16,0 pH | 10..6000 s 1..200 0,5..600s
-2,0 pH 16,0 pH 60 s 10 1s

Temperature -40,0...150,0 |-40,0..150,0 | 10..6000s 1...200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0 °C

Raw value -750,0...750,0 | -750,0...750,0 | 10...6000 s 1..200 0,5..600s
mV mV 60s 10 1s
-750,0 mV 750,0 mV

Raw value temp. -40,0...150.0 | -40,0..150.0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

SCS resistance 0.001 MQ... 0.001 MQ... 10...6000 s 1...200 0,5..600s
1.0 TQ 1.0 TQ 60s 10 1s

0.001 MQ 1.0TQ

8.2.5 Laajennetut toiminnot: pH Isfet

Polku: Menu/Advanc. function
Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value
Temp. offset -10.0..10.0 °C
0,0 °C
Slope 0,01...65,0 mV/pH
59,16 mV/pH
pH comp. isoth. 0,0...12,0 pH
7,0 pH
mV comp. isoth. -300,0...300,0 mV
0,0 mV
Asymmetry -300,0...300,0 mV/
0,0 mV
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Kaytts

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Leak. curr. alarm
Leak. curr. warn
Temp. sens. defect

1. Valitse virhe (E).

L= Lahetin ndyttaa virheen.

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois ([E).

Sensor supply

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

pH value -2,0..16,0 pH |-2,0..16,0 pH | 10..6000 s 1...200 0,5..600s
-2,0 pH 16,0 pH 60 s 10 1s

Temperature -40,0...150.0 |-40,0...150,0 | 10...6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0 °C 150,0°C

Raw value -750,0...750,0 | -750,0...750,0 | 10...6000 s 1...200 0,5..600s
mV mV 60s 10 1s
-750,0 mV 750,0 mV

Raw value temp. -40,0...150.0 | -40,0..150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Endress + Hauser
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8.2.6 Laajennetut toiminnot: pH + ORP

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot

(tehdasasetukset lihavoituna)

Calibration value

pH value -200,0 mV
pH comp. isoth. 0,0..12,0 pH
7,0 pH
mV comp. isoth. -300,0...300,0 mV
0,0 mV
Slope 0,01...65,0 mV/pH
56,12 mV/pH
Zero point 0,0...12,0 pH
7,0 pH
ORP potential
Cal. point 1 [mV] -2,0..2,0V
-200,0 mV
Cal. point 2 [mV] -2,0..2,0V
200,0 mV
Cal. point 1 [%] 0,0...100,0 %
10,0 %
Cal. point 2 [%] 0,0...100,0 %
30,0 %
ORP % slope -30,0...30,0 mV/%
20,0 mV/%
ORP % zero point -1,0..1,0V
-400,0 mV
rH value 0,0...100,0 %
10,0 %
rH offset -300,0...300,0 tH
0,0 rH
Temperature 0,0...100,0 %
30,0 %
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0,0 °C

28
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Kaytts

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Glass SCS failure
Ref. SCS failure
Temp. sens. defect
Glass SCS warning
Ref. SCS warning
Counter spillover
Meas. value inval.

1. Valitse virhe (E).
L= Lahetin ndyttaa virheen.

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois ([E).

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per
value steps step
pH value
pH value -2,0...16,0 -2,0...16,0 10...6000 s 1...200 0,5...600s
pH pH 60s 10 1s
-2,00 pH 16,0 pH
Raw v. C1-C2 (pH) -750,0...750, |-750,0...750, | 10...6000 s 1..200 0,5...600s
0mV 0OmV 60s 10 1s
-750,0 mV 750,0 mV
SCS resistance 0.001 MQ... |0.001 MQ... | 10...6000s 1..200 0,5...600s
1.000 TQ 1.000 TQ 60 s 10 1s
0.001 MQ 1.000 TQ
Refer. SCS resist. 0.01...60.0k |-2,0..16,0 10...6000 s 1...200 0,5...600s
Q pH 60s 10 1s
0.01 kQ 16,0 pH
ORP potential
ORP potential -2,0.2,0V -2,0.2,0V 10...6000 s 1..200 0,5...600s
-2,0V 2,0V 60s 10 1s
ORP [%] 0,0...100,0 % | 0,0..100,0 % | 10...6000 s 1..200 0,5...600s
0.0 % 100,0 % 60 s 10 1s
Raw val. -C2 (ORP) -2,0.2,0V -2,0.2,0V 10...6000 s 1..200 0,5...600s
-2,0V 2,0V 60 s 10 1s
Raw value C1 -3,0.3,0V -3,0.3,0V 10...6000 s 1..200 0,5...600s
-3,0V 3,0V 60 s 10 1s
rH value
rH value -40,0..50,0r | -40,0..50,0r | 10...6000 s 1..200 0,5...600s
H H 60s 10 1s
-40,0 rH 50,0 rH
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Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Temperature
Temperature -40,0...150.0 | -40,0...150,0 | 10...6000s 1...200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
Raw value temp. -40,0...150,0 | -40,0...150,0 | 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

8.2.7 Laajennetut toiminnot: ORP

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value
Cal. point 1 [mV] -2,0..2,0V
-200,0 mV
Cal. point 2 [mV] -2,0..2,0V
200,0 mV
Cal. point 1 %] 0,0...100,0 %
10,0 %
Cal. point 2 [%] 0,0...100,0 %
30,0 %
ORP mV offset -1,0..10V
0,0 mV
Temp. offset -10.0..10.0 °C
0,0°C
ORP % slope -30,0...30,0 mV/%
16,47 mV/%
ORP % zero point -1,0..10V
-833,3 mV

30 Endress + Hauser



Memocheck Sim CYPO3D

Kaytts

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Temp. sens. defect

1. Valitse virhe (E).

Sensor supply - Léhetin nayttaa virheen.
2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois ([E).
Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

ORP potential -2,0..2,0V -2,0.2,0V 10...6000 s 1...200 0,5..600s
2,0V 2,0V 60's 10 1s

ORP [%] 0,0..100,0% |0,0..100,0 % | 10..6000s 1...200 0,5..600s
0,0 % 100,0 % 60 s 10 1s

Temperature -40,0...150,0 | -40,0..150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Raw value -2,0..2,0V -2,0.2,0V 10...6000 s 1...200 0,5..600s
-2,0V 2,0V 60s 10 1s

Raw value temp. -40,0..150,0 |-40,0..150,0 | 10..6000s 1...200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0 °C

8.2.8

Laajennetut toiminnot: Cond ¢, Cond c 4-pol ja Cond i

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value Johtava Induktiivinen
Cell constant 0.001 E-03...1 | 0.001 E-03...1
0,0 cm™? 0,0 cm™?
10E-03 cm™? | 2,9 cm?
Reference value 0,001 mS/ 0,001 mS/
cm...1,0S/cm | cm...1,0 S/cm
0,005 mS/cm | 100,0 mS/cm
Reference temp. 0,0...60,0 °C 0,0...60,0 °C
25,58°C 25,0°C
Temp. offset -10,0..10,0 °C
0,0 °C
Temp. gradient -3,0..3,0
1.0
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Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Cond c

= Polarizat. warn.

= No Cond. display
= Temp. sens. defect
= Sensor supply

Cond c 4-pol

= Polarizat. warn.

= Cond. val. invalid
= Temp. sens. defect
= Broken connector
s Meas. value inval.
= Resist. maximum

Cond i

= Cond. sens. defect
= Cond. val. invalid

s Temp. sens. defect
= Temp. value inval.
s Ind. curr. too high
= Ind. curr. too low

1. Valitse virhe (E).
L= Lahetin nayttaa virheen.

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois ([E).

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps
Conductivity 0,001 pS/ 0,001 pS/ 10...6000 s 1...200 0,5..600s
cm... cm... 60s 10 1s
2000 S/cm 2000 S/cm
0,001 pS/cm | 2000 S/cm
Temperature -40,0...150,0 | -40,0...15,0 10...6000 s 1...200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0 °C 150.,0°C
Resistance 0.001 mQ... 0.001 mQ... 10...6000 s 1..200 0,5...600s
1.0 GQ 1.0 GQ 60 s 10 1s
0.001 mQ 1.0 GQ
Raw value temp. -40,0...150,0 |-40,0..150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
32 Endress + Hauser



Memocheck Sim CYPO3D Kayttd

8.2.9 Laajennetut toiminnot: Oxygen (amp.)

Polku: Menu/Advanc. function
Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value
Slope 0.1 pA/hPa...5.0 nA/hPa
313.5 pA/hPa
Zero point -3.2nA..3.2nA
0.0 pA
Temp. offset -10,0...10,0 °C
0,0 °C
Temp. gradient -3,0...3,0
1.0
Temp. coeff. 1 20.00 E-03... 40.00 E-03
30.79 E-03
Temp. coeff. 2 100.0 E-06...500.0 E-06
447.6 E-06
Temp. coeff. 3 500.0 E-09...5.000 E-06
4.224 E-06
Temp. coeff. 4 1.000 E-09...70.00 E-09
66.75 E-09
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Memocheck Sim CYPO3D

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Leak. curr. alarm
Leak. curr. warn
Temp. sens. defect

1. Valitse virhe ().
b= Lahetin ndyttaa virheen.

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois (E).

Sensor supply

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Conc. liquid -0,02...120,0 |-0,02..120,0 | 10..6000s 1..200 0,5...600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-0,02 mg/1 120,0 mg/1

Current 0.0 pA... 0.0 pA... 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
640.0 nA 640.0 nA 60s 10 1s
0.0 nA 640.0 nA

Saturation -0,02...1000 |-0,02..1000 | 10..6000s 1..200 0,5...600s
% sat % sat 60s 10 1s
-0,02 % sat 1000 % sat

Partial pressure 0.0...440.0 0.0...440.0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
hPa hPa 60s 10 1s
0.0 hPa 440.0 hPa

Conc. gas. 0,0...100,0 % | 0,0..100,0 % | 10..6000s 1..200 0,5..600s
0,0 % 100,0 % 60 s 10 1s

Temperature -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Salinity 0,0...40,0 0,0...40,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0,0 g/kg 40,0 g/kg

Process pressure 500...9999 500...9999 10...6000 s 1..200 0,5..600s
hPa hPa 60s 10 1s
500 hPa 9999 hPa

Altitude -300...4000 m | -300...4000 m | 10...6000 s 1..200 0,5..600s
-300 m 4000 m 60s 10 1s

Raw value current 0.0 pA... 0.0 pA... 10...6000 s 1..200 0,5..600s
640.0 nA 640.0 nA 60 s 10 1s
0.0 pA 640.0 nA

Raw value temp. -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C
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Kaytts

8.2.10 Laajennetut toiminnot: Oxygen (opt.Memo.)

Polku: Menu/Advanc. function
Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value
Temp. offset -10,0..10,0 °C
0,0 °C
Temp. gradient -3,0..3,0
1,0
Cal. Quality 0,0...100,0 %
100,0 %

Endress + Hauser

35
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Memocheck Sim CYPO3D

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Measurement stop
No ref. cal. P1

No ref. cal. P2

No amplitude

Tau too low

Tau too high
Wave form

Temp. sens. defect
Temp. out of spec.
Electronics temp.
Electronic-error

1. Valitse virhe ().

L

Léahetin nayttaa virheen.

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois (E).

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Partial pressure 0.0...440.0 0.0...440.0 10...6000s 1...200 0,5..600s
hPa hPa 60s 10 1s
0.0 hPa 440.0 hPa

Saturation -0,02...1000 |-0,02..1000 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
% sat % sat 60s 10 1s
-0,02 % sat 1000 % sat

Conc. liquid -0,02..120,0 |-0,02..120,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-0,02 mg/1 120,0 mg/1

Conc. gas. 0,0..100,0% |0,0..100,0% | 10..6000s 1..200 0,5..600s
0.0 % 100.0 % 60 s 10 1s

Temperature -40.0...60.0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Salinity 0,0...40,0 0,0...40,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0,0 g/kg 40,0 g/kg

Process pressure 500...9999 500...9999 10...6000 s 1..200 0,5..600s
hPa hPa 60s 10 1s
500 hPa 9999 hPa

Altitude -300...4000 m | -300...4000 m | 10...6000 s 1...200 0,5..600s
-300 m 4000 m 60s 10 1s

Raw value temp. -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C
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Kaytts

8.2.11 Laajennetut toiminnot: Oxy. (opt.fixed)

Polku: Menu/Advanc. function
Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value
Slope 0...200 %
100%
Tau -5.0...105.0 ps
20.0 ps
Temp. offset -10,0...10,0 °C
0,0 °C
Temp. gradient -3,0...3,0
1,0
Error simulation Tau too low 1. Valitse virhe (E).
Tau too high ~  Lahetin néyttaa virheen.
No signal dropout
No amplitude 2.  Nollaa virhe: ota rasti taas pois ().
Temp. too low
Temp. too high
LED voltage
No LED current
Dynamic error
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Memocheck Sim CYPO3D

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Partial pressure 0.0...440.0 0.0...440.0 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
hPa hPa 60s 10 1s
0.0 hPa 440.0 hPa

Saturation -0,02...1000 |-0,02..1000 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
% sat % sat 60s 10 1s
-0,02 % sat 1000 % sat

Conc. liquid -0,02...120,0 |-0,02..120,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-0,02 mg/1 120,0 mg/1

Temperature -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Salinity 0,0...40,0 0,0...40,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0,0 g/kg 40,0 g/kg

Raw value temp. -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1...200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Slope 0,0..200,0% |0,0...200,0 % | 10...6000s 1...200 0,5..600s
0,0 % 200,0 % 60 s 10 1s

8.2.12 Laajennetut toiminnot: Chlorine (CCS142D)

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Calibration value

Slope -320.0...-0.01 nA/g/1
-25.0 nA/g/1

Zero point -3.200...3.200 nA
0.0 pA

Temp. offset -10,0...10,0 °C
0,0 °C

Temp. gradient -3,000...3,000
1.000
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Kaytts

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

Temp. sens. defect

1. Valitse virhe (E).

Sensor supply L= Lahetin ndyttaa virheen.
2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois ().
Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Chlor. concentr. 0,00..200,0 | 0,00...200,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
0,00 mg/1 200,0 mg/1

Current -3,620...0,020 | -3,620...0,020 | 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
pA LA 60s 10 1s
-3,620 pA 0,020 pA

Temperature -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

pH value -2,0..16,0 pH | -2,0..16,0 pH | 10...6000 s 1..200 0,5..600s
-2,0 pH 16,0 pH 60 s 10 1s

Raw value current -3,620...0,020 | -3,620...0,020 | 10...6000 s 1..200 0,5..600s
pA A 60s 10 1s
-3,620 pA 0,020 pA

Raw value temp. -40,0...60,0 -40,0...60,0 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0 °C 60,0 °C

8.2.13

Laajennetut toiminnot: Free chlorine, Chlorine dioxide ja Total chlorine

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)
Calibration value
Slope 0,01 nA/mg/1...1,0 pA/mg/1
14,00 nA/mg/1
Zero point -15.0 nA..15.0 nA
0.0 pA
Temp. offset -10,0...10,0 °C
0,0°C
Temp. gradient 0.500...1.500
1.000

Endress + Hauser
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Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation Leak. curr. alarm 1. Valitse virhe ().
Leak. curr. warn - Lahetin nayttaa virheen.
Temp. sens. defect
Sensor supply 2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois (E).
Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per
value steps step
Chlor. concentr. -1,0..201,0 -1,0..201,0 10...6000's 1..200 0,5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-1,0 mg/1 201,0 mg/1
Current -0,020...3,62 | -0,020...3,62 | 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
0 pA 0 pA 60s 10 1s
-0,020 nA 3,620 pA
Temperature -40,0...150,0 | -40,0...150,0 | 10...6000s 1...200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
pH value -2,0...16,0 -2,0..16,0 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
vain Free chlorine) ( pH pH 60s 10 1s
-2,0 pH 16,0 pH
Raw value current -0,020...3,62 | -0,020...3,62 | 10...6000s 1..200 0,5..600s
0 pA 0 pA 60s 10 1s
-0,020 nA 3,620 pA
Raw value temp. -40,0...150,0 | -40,0...150,0 | 10...6000 s 1..200 0,5...600 s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
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Kaytts

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot

(tehdasasetukset lihavoituna)

Sensor state

Jos anturi ja toimintalaskurin suojus muutetaan, tunnisteeseen ilmestyy
huutomerkki, kunnes lahetin on lukenut anturin tai suojuksen toiminta-arvot.

Sensor operation

Operating time

0,00...90,00 EO3 h
8760 h

Charge

0,00...20,00 As
4,22 As

Cap operation

Operating time

0,00...90,00 EO3 h

8760 h
No. of cap cal.
Zero point 1..9999
1
Slope 1...9999
1

8.2.14 Laajennetut toiminnot: Turbidity

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Calibration value

Temp. offset

-10,0...10,0 °C
0,0°C

Endress + Hauser
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Kéytts

Memocheck Sim CYPO3D

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto

Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Error simulation

LED error
Turbidit. too high
Electronics test
Sensor polluted
Meas. val. uncert.
No cal. data
Temperature err.
Meas. value inval.
Measurement stop

1. Valits
L

e virhe ((B).

Léahetin nayttaa virheen.

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois (E).

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Temperature -40,0...150,0 |-40,0...150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0 °C

TU value [FNU] 0.0..10000.0 |0.0...10000.0 | 10...6000s 1..200 0,5..600s
FNU FNU 60s 10 1s
0.0 FNU 10000.0 FNU

TU value [g/1] 0,001..1000 |0,001..1000 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
g/l g/l 60s 10 1s
0,001 g/1 1000 g/1

Raw value temp. -40,0...150,0 |-40,0...150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0 °C
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8.2.15

Laajennetut toiminnot: Nitrate

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot
(tehdasasetukset lihavoituna)

Calibration value

Temp. offset -10,0..10,0 °C

0,0 °C

Error simulation Flash lamp defect 1.  Valitse virhe ().
Turbidit. too high -  Léahetin naytt4a virheen.
Electronics test o . .
Filter change 2.  Nollaa virhe: ota rasti taas pois ().
Meas. val. uncert.
No cal. data
Temperature err.
Measurement stop
Meas. value inval.

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Content NO3 0,001 mg/L... | 0,001 mg/l.. | 10..6000s 1..200 0,5...600 s
550 mg/1 550 mg/1 60s 10 1s
0,001 mg/1 550 mg/1

Content NO3-N 0,0 pg/l... 0,0 pg/l... 10...6000 s 1..200 0,5..600s
500,0 mg/1 500,0 mg/1 60s 10 1s
0,0 pg/1 500,0 mg/1

Temperature -40,0...150,0 |-40,0...150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0 °C 150,0°C

Raw value temp. -40,0...150,0 | -40,0..150,0 | 10..6000s 1..200 0,5...600 s
°C °C 60 s 10 1s
-40,0 °C 150,0 °C

Endress + Hauser
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Memocheck Sim CYPO3D

8.2.16 Laajennetut toiminnot: SAC

Polku: Menu/Advanc. function

Toiminto Konfigurointivaihtoehdot

(tehdasasetukset lihavoituna)

Calibration value

Temp. offset -10,0...10,0 °C

0,0°C

Error simulation Flash lamp defect
Turbidit. too high
Electronics test
Filter change
Meas. val. uncert.
No cal. data
Temperature err.

Measurement stop

1. Valits
[

2. Nollaa virhe: ota rasti taas pois (E).

e virhe ().

Lé&hetin nayttaa virheen.

Kuvaaja Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

TOC 0,000 mg/l... | 0,000 mg/l... |10..6000s 1..200 0,5..600s
100,0 g/1 100,0 g/1 60 s 10 1s
0,000 mg/1 100,0 g/1

CSB 0,000 mg/L... | 0,000 mg/l.. |10..6000s 1..200 0,5..600s
100,0 g/1 100,0 g/1 60s 10 1s
0,000 mg/1 100,0 g/1

Temperature -40,0...150,0 |-40,0..150,0 | 10..6000s 1..200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

SAC value 0.0..100.0EO | 0.0..100.0 EO | 10...6000 s 1..200 0,5..600s
3m? 3m? 60s 10 1s
0.0m* 100.0 EO3

m-1

Raw value temp. -40,0...150,0 |-40,0...150,0 |10..6000s 1...200 0,5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
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9 Diagnostiikka

Polku: Menu/Diagnostics

Toiminto Info

Diagnostic list Diagnostiikkaviesteistd Endress+Hauserin
huoltohenkilékunta saa tietoa.

Order code CYPO3D-xxx

Serial number XXXXXXXKXXXX

Software X.XX.XX

Hardware X.XX.XX

> Reset Laite kdynnistyy uudelleen. Tallentamasi asetukset
sdilytetdan.

> Factory settings Kaikki laitteen asetukset nollataan
tehdasasetuksiin. Kaikki tallennetut asetukset
poistetaan.

10 Huolto

10.1  Puhdistus

» Puhdista laite vain tavallisilla, miedoilla kotitalouspuhdistustuotteilla.

10.2  Pariston vaihto
Paristokoteloon on péaésy takaa. Sallitut paristotyypit: - 6.

» Avaa paristokotelo ainoastaan ei-rdjahdysvaarallisella alueella!

10.3  Kalibrointi ja mittaus

Memocheck Sim CYPO3D:t& voi laatu- tai kalibrointitodistuksella kdyttda myés
mittauspisteessési laatutydkaluna.

Laatu- ja kalibrointitodistukset voidaan uusia:

T&té varten sinun taytyy palauttaa Memocheck Sim CYPO3D Endress+Hauserille.

Jos laitteen laatutodistus uusitaan, laite testataan kokonaan ja myénnetdéan uusi
laatutodistus.

Jos laite kalibroidaan uudelleen, laatutodistuksen uusimisen liséksi laite sisdllytetdén
kalibrointimenettelyyn. Laatu- ja kalibrointitodistus myénneté&éan. Suositeltu testausvali on 1
Vuosi.
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Korjaustyot Memocheck Sim CYPO3D

11 Korjaustyot

11.1 Varaosat

Paristokotelon kansi
Tilausnumero 71138380

11.2 Palautus

Tuote on palautettava myyijalle, jos se téytyy korjata tai tehdaskalibroida, tai jos olet tilannut
tai saanut véédran tuotteen. ISO-sertifioituna yrityksenéd ja my6s lakimé&araysten mukaan
Endress+Hauserin on noudatettava tiettyjd menettelytapoja kasitellessé&n palautettuja
tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksessa prosessissa kéytettdvéan aineeseen.

Varmistaaksesi laitteen nopean, turvallisen ja asianmukaisen palautuksen:

» Katso verkkosivulla www.endress.com/support/return-material olevat menettelyohjeet ja
edellytykset, jotka koskevat palautettavia laitteita.

11.3  Havittdminen
Laite sisdlté& elektronisia komponentteja. Laite tulee havittaa elektroniikkajétteen mukana.

» Noudata paikallisia méé&rayksia.

ﬂ Havita paristot aina paikallisten paristojen havittdmista koskevien sdddésten mukaan.
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Memocheck Sim CYPO3D Lisatarvikkeet

12 Lisatarvikkeet

Seuraavat tuotteet ovat tdrkeimpid saatavilla olevia lisétarvikkeita tdmén asiakirjan
julkaisuajankohtana.

» Jos tarvitset muita kuin tdssa lueteltuja lisatarvikkeita, ota yhteyttd huolto- tai
myyntipisteeseen.

12.1 Memosens-datajohto

Tilausnro. Memosens-datajohto CYK10 (lisdvaruste)
71128718 CYK10-AQ32 + sovitin, johdon péat; ei-Ex
71128721 CYK10-G032 + sovitin; vain CYPO3D, Ex

Kun haluat liittdd Memocheck Sim CYPO3D:n 18hettimiin M12-pistorasialla ja Pg-liittimilla,
tarvitset mukana toimitettua Memosens CYK10 datajohtoa. Johto toimitetaan aina
sovitinosan kanssa, jolloin se sopii sekd M12-pistorasiaan ettd Pg-liittimiin. Jos haluat
simuloida kiinteitéd johtoantureita (sameus, nitraatti, rengasmainen johtavuus, optinen happi)
Memocheck Sim CYP0O3D:114, tarvitset tatd johtoa. Kun kaytat antureita, joissa on
induktiivinen Memosens-kytkentapéda (pH/ORP; happi, konduktiivinen johtavuus, kloori),
oikea johto sisdltyy jo mittapisteeseen.

12.2  Sailytyslaatikko

Tilausnro Laatikko Memocheck Sim CYP03D:lle
71183327 Ex

Réjadhdysvaarallisilla alueilla Memocheckin simulaattorilaatikon saa avata vain silloin, kun
Memocheck simulaattori otetaan pois laatikosta tai laitetaan sinne. Kun laatikko avataan, se
ei saa milloinkaan altistua prosessin sdhkéstaattiselle varautumiselle.
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Tekniset tiedot

Memocheck Sim CYPO3D

13 Tekniset tiedot

13.1 Ymparistd

13.1.1 Ympdristén lampétila-alue
-20...50°C (-4 ... 122°°F)

13.1.2  Varastointildmpétila
-20..55°C (-4...130°°F)

13.1.3  Suojausluokka
IP55

13.1.4 Sahkoémagneettinen yhteensopivuus

Hairiéséteily ja hairionsieto standardin EN 61326-1:2013, luokka A (teollisuus) mukaan
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Memocheck Sim CYPO3D

Tekniset tiedot

13.2 Mekaaninen rakenne

13.2.1 Mitat
_ 94.0 (3.7) . 40.0 (1.57)
o3
< A
=
S
|

A
~
©
[
= IO
S
o
o

Y
 58.0(2.28) _| 25.0 (0.98

7 Memocheck Sim CYPO3D
Kaikki mitat yksikdssd mm (in)

13.2.2  Paino (paristot sisdltiden)
0,3 kg (0,7 bs)

13.2.3  Materiaalit

Kotelo: ABS (UL 94 HB)

Endress + Hauser
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Tekniset tiedot Memocheck Sim CYPO3D

13.2.4  Paristot

Kun kyseessd on Memocheck Sim CYPO3D, kéaytéa vain seuraavia paristotyyppeja, koska
ainoastaan ne ovat Ex-hyvaksyttyja:

= Energizer, EN91 (AA, 1.5V, LR6 kuten IEC), x 3

s Akun sailytyslampétila: -20...35 °C (-4...95 °F)
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Memocheck Sim CYPO3D

Aakkosellinen hakemisto
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